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           PESD2CAN – сборка диодов от NXP для защиты CAN-шины
           PESD2CAN – защитная сборка ограничительных диодов для предохранения от электростатических разрядов двух линий шины CAN.Отличительные особенности:     защита двух линий шины CAN;     максимальная импульсная мощность: PPP=230Вт при...Подробне... далее...

        

        
           Новые серии датчиков влажности HONEYWELL
           Линейка датчиков влажности пополнилась интересными новинками. HONEYWELL традиционно имеет очень сильные позиции касательно датчиков влажности, которые она закрепила расширением линейки серии HIH. Теперь датчики относительной влажности доступны в корпусированных версиях и с дополнительным гидрофобны... далее...

        

        
           Fairchild Semiconductor представляет MOSFET, оптимизированные для использования в источниках ...
           FDB2614, FDB2710Новые микросхемы Fairchild Semiconductors FDB2614 (200 В) и FDB2710 (250 В) - это n-канальные MOSFET-транзисторы, специально разработанные для достижения лучших показателей эффективности при наиболее оптимальном размещении на плате. Данные транзисторы широко применяются в плазменных...Подробне... далее...
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